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Duplicador de Sinais BCD

1. Definicéo

Trata-se de um aparelho cuja funcdo é repetir ou duplicar sinais BCD provenientes de uma matriz
de diodos, cujas entradas estdo ligadas a um disco de contatos instalado em um comutador de
derivacdes em carga de um transformador de forca.

2. Funcionamento do Sistema

Quando uma saida da matriz de diodos esta no nivel alto, por exemplo 24 Vcc, esta tensdao é
aplicada a bobina de um relé, cujos contatos sao utilizados para repetir o nivel alto. Para cada saida

da matriz de diodos ha um respectivo relé, de forma que todas as saidas da matriz sdo repetidas ou
duplicadas.

Além de repetir ou duplicar o cédigo BCD, este dispositivo também separa galvanicamente os
sinais de saida da matriz de diodos, que é construida com semicondutores de silicio.

Uma vez que os contatos de relés passam a ser os geradores do cddigo BCD, o sistema se torna
praticamente invulneravel a transitérios elétricos e eletromagnéticos. Para tanto, cuida-se também
que a fonte auxiliar incorporada no aparelho e que fornece energia para acionar as bobinas dos relés
tenha boa separacdo galvanica de sua entrada.

3. Caracteristicas Elétricas

Alimentacao auxiliar 80 — 265 V/Va

Isolacdo entrada de sinal / demais terminais 1500 V, 50/60 Hz, 1 min.

I EIEEInRielER RV IEIWA S nE R EnihEINE 1500 V, 50/60 Hz, 1 min.

Isolacdo terminais / terra 2000V, 50/60 Hz, 1 min.
Consumo préprio <4W

Temperatura de operacao -40 a 85 °C

Umidade relativa 10 a 90% sem condensagao

4. Fotografia do Produto
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MATRIZ DE DIODOS MOD. 8421 1kV/1A — TENSAO REVERSA: 1 kV
CORRENTE DIRETA MAX.: 1 A
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